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発明の内容（概要）

【課題】フラーレン誘導体を使用することなく、広帯域において光電変換効率
が得られる光電変換素子を提供する。

【解決手段】ペリレンジイミド（ＰＤＩ）の誘導体が、分子修飾を幅広く行う
ことができ、その結果、エネルギー準位と光吸収特性の調整が可能となること
を見出した。本発明は、この知見に基づいてなされたものである。
光電変換素子は、第１の電極１２と、ｐ型有機半導体材料及びｎ型有機半導体
材料を含む有機材料から形成された光電変換層１４と、第２の電極１３とを有
し、第１の電極と、光電変換層と、第２の電極とがこの順に積層されてなる光
電変換素子であって、ｎ型有機半導体材料が複数の特定の式（１）（３）で表
される化合物から選ばれる少なくとも１つの化合物を含有する光電変換素子。

光電変換素子の構造を説明する断面図
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